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Resenje:

3. Na pocetku tranzistor vodi u zasi¢enju i tada je
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rezimu. Nadalje je 1o =8.4 mA— 16667 o iV, =-4.8V +12V,, dok se tranzistor ne zako¢i $to se

desava kada je napon Vg =14V .
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Moduo brojanja brojaca je pet.




